南通理工学院                                                                    货物类项目论证

附表一：扫描电子显微镜进口产品
	序号
	具体技术(参数)要求

	1
	1 场发射扫描电子显微镜主机部分

	
	1.1二次电子分辨率≤1.0 nm（30kV）。
1.2加速电压：200 V ~ 30 kV，10 V连续可调。
1.3 电子束流：2 pA ~ 400 nA。
1.4 放大倍数：×2 ~×1,000,000

1.5 真空系统由离子泵、分子泵、无油干泵三级泵系统组成。
1.6 电子光学系统
1.6.1 电子发射源：肖特基型场发射（热场发射）电子源。
1.6.2 电子枪合轴：自动。
1.6.3 视野范围：4 mm（工作距离10 mm）~ 20 mm（工作距离30 mm）。
1.6.4 聚焦：自动聚焦或手动聚焦。
1.6.5 电子光学镜筒采用中间镜设计，全自动调节，包括电子光路合轴，电子光学设置和校准。
1.6.6 自动功能：自动聚焦、曝光、消像散。
1.6.7扫描：扫描速度可从20 ns~10 ms/像素，可阶段或连续式的调整。
1.7样品台 

1.7.1 类型：五轴马达（X；Y；R；T；Z）全自动控制。
1.7.2 行程：X轴≥80 mm； Y轴≥60 mm； Z轴≥50 mm。
1.7.3 有倾斜功能。
1.7.4 旋转：360°连续。
1.7.5旋转和倾斜模式：全对中旋转和倾斜。
1.7.6 可观测样品最大高度：30 mm；最大直径25 mm。
1.8 样品室：样品室大小的内径≥170 mm。
1.9 探测器种类及数量
1.9.1二次电子探测器：样品室内二次电子探测器和镜筒内二次电子探测器各一个，二次电子分辨率≤1.0 nm（30 kV）。
1.9.2 背散射电子探测器（BSD）一个。
1.9.3 红外CCD相机：配置样品室内红外CCD摄像装置，分辨率≥640×480像素。
1.9.4具备束流测量装置。
1.10 图像处理系统
1.10.1 图像处理软件：进行图像的处理、测量和编排实验报告。
1.10.2 图像采集最大像素≥24 K x 24 K。
1.10.3 图像存储像素≥24 K x 24 K。
1.11 配套控制设备的硬件配置要求不低于：Intel Core i7-8700处理器，内存Hyper Fury 2x 8GB 2400MHz DDR4, 250 GB M.2 固态硬盘和 2 TB S-ATA 硬盘7200 RPM，显卡Nvidia GTX 3060 8GB GDDR5 PCI-E x16，操作系统：Windows 10 Pro 64-bit，配套≥32寸液晶显示设备。
1.12电子束曝光部分要求：配备静电束闸和电子束写入软件，电子束曝光软件与扫描电镜软件一体化集成。利用电子束曝光设备和显影工艺能够写出20nm（100nm厚度的950PMMA）及以下的精细结构，配备电子束曝光工具盒。（该项为非必要参数，如有请提供）

	2
	2能谱仪器

	
	2.1探测器：分析型SDD硅漂移电制冷探测器，有效面积≥30 mm2，高分子超薄窗设计。
2.2 选择英国牛津公司的能谱仪。
2.3 元素分析范围: B5～Cf98。
2.4 能量分辨率：Mn Ka保证优于129 eV（@计数率100,000cps）；探测器能量分辨率保证符合ISO 15632:2012标准。

	3
	3离子溅射仪

	
	溅射方式：磁控二极管放电型（电场垂直于磁场）。

使用压力：20Pa以下。

溅射电流：10、20、30、40 mA。

靶材：白金（Pt）标准，Au、Au-Pd、Pt-Pd选项。

样品台：直径64 mm。

真空室：外径120 mm×高100 mm、玻璃制。




